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Наименование дисциплины

№

п.п

. Всего

Объем работы

в том числе, аудиторная

Всего Лекции
Лабор.

работы

Практи

ки

Самос

т.

работа

Индив

ид.

работа

Виды самостоятельной работы

Курсовые

проекты

РГЗ,

реферат

ы

Контроль

ные

работы

Экзамены Зачеты Кафедра

в т.ч. в

актив.

формах

в

зачетных

единицах
Курсовые

работы

Шиф

р

в часах

ДМ Дисциплины  

Базовые дисциплины

Специальные главы наноэлектроники1
360 100 ППиМЭ2 2 132 68 24210 18 1ДМ.1

История и методология полупроводниковой микро- и

нанотехнологии

2
108 32 ППиМЭ1 116 16 763 9ДМ.2

Процессы микро- и нанотехнологии3
180 36 ППиМЭ1 118 18 1265 18ДМ.3

Иностранный язык4
216 108 ИЯ ТФ3 1 2108 906 54ДМ.4

Компьютерные технологии в наноэлектронике и

микросистемной технике

5
432 146 ППиМЭ2 3 1 2 348 98 26812 27 1ДМ.5

Итого Базовые дисциплины 1296 42236

Вариативные дисциплины

Методы исследования микроэлектронных и наноэлектронных

структур

6
144 50 ППиМЭ1 134 16 944 9ДМ.В1.6

Микро- и наносистемы в технике и технологии7
180 36 ППиМЭ1 118 18 1265 8ДМ.В1.7

Специальные главы физики полупроводниковых приборов8
180 50 ППиМЭ2 234 16 1125 9ДМ.В1.8

Семинары по специальности9
180 36 ППиМЭ2 3 2 336 1445 18ДМ.В1.9

Физика низкоразмерных систем10
144 36 ППиМЭ3 318 18 904 9ДМ.В1.10
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Современные проблемы нанотехнологии в электронике11
144 36 ППиМЭ3 318 18 1084 9ДМ.В1.11

Фотоэлектроника12
180 36 ППиМЭ3 3Г18 18 1265 9ДМ.В1.12

Итого Вариативные дисциплины 1152 28032

Вариативные дисциплины по выбору студента

Материалы и элементная база наноэлектроники13.1
180 36 ППиМЭ2 218 18 1445 8

ДМ.В2.13

.1

Материаловедение наносистем13.2
ППиМЭ2 2

ДМ.В2.13

.2

По выбору 1 из 2

Управление инновациями14.1
108 36 КМ218 18 723 18 2

ДМ.В2.14

.1

Патентоведение и патентные исследования14.2
ТОР22

ДМ.В2.14

.2

По выбору 1 из 2

Микропроцессорная техника15.1
144 50 ППиМЭ3 318 32 944 8

ДМ.В2.15

.1

Технологии и методы создания наноструктур15.2
ППиМЭ3 3

ДМ.В2.15

.2

По выбору 1 из 2

Итого Вариативные дисциплины по выбору студента 432 12212

Итого по циклу ДМ Дисциплины 2880 82480

М3 Практика и научно-иссл. работа  

Базовые дисциплины

Учебная практика: ознакомительная практика16
108 ППиМЭД11083М3.16

Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение

первичных навыков научно-исследовательской работы)

17
144 ППиМЭД21444М3.17

Итого Базовые дисциплины 252 07

Вариативные дисциплины

Производственная практика: научно-исследовательская работа18
108 ППиМЭД31083М3.В1.18

Производственная практика: преддипломная практика19
756 ППиМЭД475621М3.В1.19

Итого Вариативные дисциплины 864 024

Итого по циклу М3 Практика и научно-иссл. работа 1116 031

М4 Итоговая государственная аттестация   
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Базовые дисциплины

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена20
108 ППиМЭГ1083М4.20

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы21
216 ППиМЭ2166М4.21

Итого Базовые дисциплины 324 09

Итого по циклу М4 Итоговая государственная аттестация 324 09

Ф Факультативные дисциплины  

Вариативные дисциплины

Проектирование и технология электронной компонентной базы22
144 32 ППиМЭ1 1 216 16 1124 8Ф.В1.22

Итого Вариативные дисциплины 144 324

Итого по циклу Ф Факультативные дисциплины 144 324

4320 824Часов всего: Часов аудиторных

Ответственный за образовательную программу Остертак Д. И.

Декан факультета Стрельцов С. А.

Заведующий кафедрой Остертак Д. И.

Учебный план одобрен советом факультета, протокол №0 от 0
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